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1. Betrakta vixelstromskretsen i figur 1 dér spanningskéllan w(t) driver
en krets som bestar av fyra kretselement (R, R2, L och C).

(a) Berdkna den komplexa effekt som spénningskéllan avger.

(b) Berdkna den medeleffekt som upptas av resistansen R;.

Antag sinusformat stationsrtillstand med u(t) = v/2 - 120 cos(10%t) V,
Ri=109Q, R, =5.09, L =10 mH och C =0.10 mF.
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R, R,

u(?) (D C ——

Figur 1: Vaxelstromskrets.

2. Utga ifran forstarkarkretsen i figur 2. Berdkna utspénningen ug(t) vid
tidpunkten ¢ = 0.25 s dé insignalen ug(t) = 5.0sin(3¢) mV. Antag ideal
operationsforstarkare.
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Figur 2: Operationsforstiarkarkrets.

Rg = 0.10 kQ Ry =1.0kQ E=30-10°A/V
Ry =3.3kQ R; =100 kQ
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3. Berdkna och gor en skiss 6ver spanningen u,(t) som den ar markerad
i figur 3 da spanningen hos kéllan U varierar enligt diagrammet i figur
4. Antag ideal diod.

R, =3.0 kO Ry =1.0 k2 E=60V

L T d

U @) o)

Figur 3: Diodkrets.
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Figur 4: Insignalspanning U [V].
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4. Vid tidpunkten ¢t = 0 &r alla kéllor bortkopplade och vi har en krets en-
ligt figur 4. Begynnelsevirdet for de markerade strommarna ér 4,(0) =
i2(0) = 11 A. Berékna strommen () for ¢ > 0.

N il SN i2
R,
L, R,
L,
Figur 5: RL-krets
R, =1.00Q Ry =2.0Q
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5. Berdkna forstirkarens forstirkning — samt forstirkarens inresistans

R;, och utresistans R,;. I aktuell ar]saetspunkt for transistorn géller
transkonduktansvérdet g, = 1.6 mA/V. Ovriga transistorparametrars

inverkan kan forsummas samt i ~ 0 vid aktuella signalfrekvenser.
o -F
Rp
R,
| +
| u,(t
N ()
us(1) _
R, ks
°

Figur 6: JFET forstarkare.

Ry =1.3 MQ) Ry =200 kS2 E =60V
Rp =18.5 k2 Rs = 4.0 k2
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6. Operationsforstarkarkretsen i figur 7 ar en s.k. fasskiftsoscillator. Berék-
na aterkopplingsresistansen R; samt resistansvardet R s& att kretsen
svanger sinusformigt med frekvensen 100 Hz. Antag ideal operations-
forstéarkare.

|
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g
g

Figur 7: Oscillatorkrets.

C =0.50 uH
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